E G N I Elektronik

RF Kablosuz Haberlesme Modiilleri

NTX04RNA3 315MHz ASK/OOK RF Verici (Transmitter) Modulu

(90° SMA RF Anten Konnektorla)

Kisaca

NTX04RNA3 315MHz ASK/OOK RF Verici
(Transmitter) moduli Cmostek Microelectronics
CMT2119AW birimi kullanilarak ISM frekans
bandi cihaz yo6nergelerine uygun olarak
tasarlanip Uretilmis olan RF verici modulidar.
Teknik spesifikasyonlar bakimindan NTX04CN3
moduli ile ayni Ozelliklere sahiptir, sadece
NTX04CN3 modulundeki U.FL RF Anten
konnektorii yerine SMA RF Anten konnektori
kullaniimaktadir.

Boyut ve Pin Semasi

Ustten Goriiniim

RF ANTENNA
Connector

Olgiiler mm olarak verilmistir.

Konnektor = J1

Pin No Pin Adi Pin Foksiyonu

CA ANT RF Cikis/Anten Baglant

J1-4 DATA Data

J1-3 CLK Saat (Programlama ve MCU kontroli igin)
Ji-2 GND oV gerilim girigi

J1-1 VCC Guc/gerilim girisi

CLK ve DATA pinleri offline programlayici kullanarak programlama veya MCU kontrolu ile degistirilebilir
parametreleri diizenleme icin kullanilabilir, DATA pini dnceden programlanmis olarak gelen modiilde
mikrodenetleyici veya programlama gerektirmeden kullanim icin yeterlidir.
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RF Radyo Verici (Transmitter) Spesifikasyonlar

Sembol Parametre Test Kosullari Min Tipik | Maks Birim
Fop Frekans bandi - - 315 - MHz
Prrout(max) | Maksimum RF Cikis Glici - 13 - dBm
Prrour(miny | Minimum RF Cikis Glicl - -10 - dBm
Psrgp Cikis Gicli Adim Aralig - 1 - dB
tramp Rampalanma Zamani 0 - 1024 us
SRoox OOK Sembol Hizi 0.5 - 30 ksps
@100kHz offset -81
Pooise Faz gurdltisu @600kHz offset -98 dBc/Hz
@1.2MHz offset -107
H, ikinci Harmonik Seviyesi Prroyr @13dBm -52 dBm
H, Ugiincti Harmonik Seviyesi Prroyr@13dBm -60 dBm

Elektriksel Spesifikasyonlar

Sembol Parametre Test Min Tipik Maks | Birim
Kosullari
Vaa Girig gerilimi - 2.8 3.3 3.6 \
lya—p1 Akim sarfiyatl — TX@0dBm, OOK - 6.9 - mA
lya—pu Akim sarfiyati — TX@10dBm, OOK - 13.9 - mA
Top Operasyonel galisma sicakligi - -40 - +85 °C

Stres Test Maksimumlari

Tablo mutlak maximum degerleri gbstermektedir, bu degerlerde veya bu degerleri asan degerlerde
calistirmak mimkin olamayabilecedi gibi modulin de kalici olarak bozulmasina yol acgabilir.

Sembol Parametre Maks Birim
VDD Girig gerilimi 3.6 \%
Top Operasyonel Calisma Sicakligi -40~+85 °C
Tseq Depolama sicakligi -50~+150 °C
ESD ESD/Elektrostatik desarj korunmasi 2(HBM) kv

Referanslar

1) CMT2119AW Teknik Data - https://www.egn-elektronik.com.tr/EN/Datasheets/CMT2119AW.pdf
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